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封面故事 本期封面反映的是中国科学院物理研究所科研团队基于磁

电耦合忆耦器实现神经突触可塑性的模拟，图中示意了该忆耦器的

三明治结构和工作原理，相应的研究结果发表于 Advanced Materials

(Shen J X et al. Mimicking Synaptic Plasticity and Neural Network Using
Memtranstors. Adv. Mater.，2018，30：1706717）。忆耦器是一种基于非

线性磁电耦合效应的记忆元件(memelement)，由我国科学家在2015年提

出，可用于实现新型低能耗非易失信息存储器。该项工作进一步拓展

了忆耦器的功能，首次利用忆耦器成功模拟了神经突触可塑性和学习

功能，证明了基于忆耦器构建低能耗神经网络的可行性，为未来突触

电子学和类脑计算机的开发提供了一种新的物理原理和技术途径。与

目前人们广泛关注的基于忆阻器的突触电子学器件相比，忆耦器由高

度绝缘的材料构成，因而具有更低的功耗。

订阅《物理》得好礼

《物理》有奖征集封面素材
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